
 Чувствительность
 Спектральный диапазон
 Динамический диапазон
 Скорость измерения
 Позиционная чувствительность
 Регистрация изображений

Детекторы 
электромагнитного излучения
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Спектральный диапазон
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Щелочные  катоды:
Ag-O-Cs
Sb-Cs
Sb-Rb-Cs
Sb-K-Cs
Na-K-Sb-Cs

Полупроводниковые  катоды:
GaAs
InGaAs
GaAsP
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Характеристики 
детектируемого излучения

Критерии выбора ФЭУ

ФЭУ Обвязка

Длина волны - Материал окна
- Спектральный отклик
фотокатода

Интенсивность света -Число динодов
- Тип динодов
- Прикладываемое 
напряжение

Способ 
регистрации
(аналоговый 
или цифровой)

Диаметр пучка - Эффективный диаметр     
(размер)
-Конфигурация (боковая 
или торцевая)

Быстрота изменения Время отклика Полоса частот
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Полупроводниковые кристаллические катоды
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Чувствительность CCD - матриц
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